
1/23 Σωτήριος Ματακιάς, 2016-17,  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

Μάθημα 2ο , Εργαστήριο 1ο   

ΦΟΡΤΙΣΗ – ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ & 

ΧΑΜΗΛΟΠΕΡΑΤΟ – ΥΨΙΠΕΡΑΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ 
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1o εργαστήριο – Φόρτιση Πυκνωτή 
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1o εργαστήριο – Φόρτιση Πυκνωτή 
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1o εργαστήριο – Φόρτιση Πυκνωτή 
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1o εργαστήριο – Φόρτιση Πυκνωτή 
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1o εργαστήριο – Φόρτιση Πυκνωτή 
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1o εργαστήριο – Φόρτιση Πυκνωτή 
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1o εργαστήριο – Φόρτιση Πυκνωτή 
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1o εργαστήριο – Φόρτιση Πυκνωτή 
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1o εργαστήριο – Φόρτιση Πυκνωτή 
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1o εργαστήριο – Φόρτιση Πυκνωτή 
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1o εργαστήριο – Δίκτυα Μονής Σταθεράς Χρόνου 

 
Ένα δίκτυο Μονής Σταθεράς Χρόνου – ΜΣΧ συνίσταται (ή μπορεί να εκφυλιστεί 

σε ένα δικτύωμα που απαρτίζεται) από ένα παθητικό στοιχείο (πηνίο ή πυκνωτή) 

και μία ωμική αντίσταση. 
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1o εργαστήριο – Φίλτρα RC - RL 
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1o εργαστήριο – Φίλτρα 

υout 

Για τη μελέτη της απόκρισης του φίλτρου συνδέουμε στην είσοδο γεννήτρια 

ημιτονικού σήματος και στην έξοδο παλμογράφο 
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1o εργαστήριο – Ποτενσιόμετρο 
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1o εργαστήριο – Ποτενσιόμετρο 
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1o εργαστήριο – Φίλτρα RC  

Ρύθμιση του ποτενσιόμετρου για R=5kΩ 
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1o εργαστήριο – Φίλτρα RC  

Γεννήτρια  

Διάταξη για τη σχεδίαση της απολαβής φίλτρου RC 

CH1 CH2 

C=100nF  
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1o εργαστήριο – Φίλτρα 

Για Το εύρος των συχνοτήτων, για το οποίο το κέρδος του ενισχυτή είναι περίπου 

σταθερό (με διακύμανση μέχρι 3dB), ονομάζεται: Εύρος Ζώνης (Bandwidth BW) 

 

Απόκριση Μέτρου ή Πλάτους ή Κέρδους 
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1o εργαστήριο – Φίλτρα   

Λογαριθμικές Κλίμακες Συχνότητας 

Στην αναπαράσταση της απόκρισης του κέρδους και της φάσης χρησιμοποιούμε 

λογαριθμική κλίμακα για τη συχνότητα. Μια τέτοια λογαριθμική κλίμακα δίδεται στο 

σχήμα που ακολουθεί. 

10 20 50 100 500 1000 

f(Hz) 

Δεκάδα 
Οκτάβα 

Μία δεκάδα είναι ένα εύρος συχνοτήτων για τις οποίες ο λόγος της μέγιστης προς 

την ελάχιστη είναι 10. Π.χ. το εύρος συχνοτήτων από 2Hz σε 20Hz είναι μία 

δεκάδα ενώ το εύρος συχνοτήτων από 50Hz σε 5000Hz είναι δύο δεκάδες. 

Μία οκτάβα είναι ένα εύρος συχνοτήτων για τις οποίες ο λόγος της μέγιστης προς την 

ελάχιστη είναι 2. Π.χ. το εύρος συχνοτήτων από 10Hz σε 20Hz είναι μία οκτάβα ενώ το 

εύρος συχνοτήτων από 2ΚHz σε 16ΚHz είναι τρεις οκτάβες. 
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1o εργαστήριο – Φίλτρα RC  
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1o εργαστήριο – Φίλτρα RC  
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1o εργαστήριο – Φίλτρα RC  
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1o εργαστήριο – Φίλτρα RC  
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1o εργαστήριο – Φίλτρα RC  
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1o εργαστήριο – Φίλτρα RC  

Δt 
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